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ESTUDOS NA HETEROJUNçZo CdS/Cu2S 

Paulo Gurcio do Souza,UNICAHP S.P. Brasil,(*) 

Utilizando una heterojurção Sulfato de Cadmio(n), 

Sulfeto do Cobre(p) foram feitas as modidao optoeletricas 

afio do dotetar a convorsao fotovoltoice do dispositivo, 

Inicialnento medimos a característica 1 x V do 

fot9diodo,o:adB se observa e comportam™to linear da corren 

to ds curto circuito oim o aumento da potência incidente» 

A eficiência quantica de conversão«quo represen

ta o numero do elétrons que possam no circuito externo por 

"oton incidentetem função do comprimento de onda da ratíio-

íjco o rostreda na figura 1* 

0 comportamento quaso linear da característica I 

:: V,incicetivo da alta resistência em serio do dispositivo 

fabricado,o a esperada deterioração da resposta da célula, 

podem ser observados na figuro 2. 
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2.5 ElcVl 20 FIGURA 2 Envelheciocnto da junção 

(*) Cote trabalho faz parta da tese do me3trodo reslizadu 

sob orientação do prof.Dr.Reno Bronzikofor,UNICAf1P S.P. 


